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Deney 7: MOSFET'li Kuvvetlendirici Devrelerinin
Frekans Cevabi



GIRIS

* Kuvvetlendiriciler, bir isaret kaynagi tarafindan girislerine verilen
isareti cikislarina yukselterek aktaran devrelerdir.

* Yiikselticilerde transistorler, disaridan uygulanan dogru akim ve
gerilimlerle uygun calisma noktalarinda kutuplanirlar. Yukseltilen
sinyaller, girise uygulanan zamanla degisen sinyallerdir.



GIRIS

Kuvvetlendirici devreleri tic durum icin analiz edilir.
* Alcak frekans

* Orta frekans

* Yiiksek frekans

Kuvvetlendirici devrelerinin calismasina etkili iki tur kapasite
vardir.

e I¢ kapasiteler (parazitik kapasite)
* Dis kondansatorler



GIRIS

 Kuvvetlendirici devrelerinde kondansator kullanilmasinin amacj,
AC isaretler acisindan istenmeyen elemanlarin Kkisa-devre
edilmesidir. AC isaretler goz ontune alindiginda kondansatorun
degeri, calisilan frekans araliginda yeteri kadar buytik secilmis
ise kondansatorler kisa-devre kabul edilir.

* Devreye disaridan baglanan Kkondansatorler, alcak
frekanslarda devrenin AC isaret oOzellikleri tlzerinde etkili
olacaktir.



GIRIS

* Kuvvetlendirici icerisinde kullanilan transistorlerin i¢ kapasiteleri
(parazitik kapasiteleri) bulunmaktadir. Bu kapasiteler, transistor

ve benzeri yariiletken elemanlarin yapisinda olusan
jonksiyonlarda meydana gelmektedir.

 Bu parazitik kapasiteler yiiksek frekanslarda etkili olarak
kuvvetlendiricinin yuiksek frekanslardaki davranisini etkiler.
Dusuk ve orta frekansli isaretler icin ihmal edilir.



GIRIS

Transistorlu kuvvetlendiriciler icin 6nemli parametreler,
* Kazang

* Giris empedansi

* Ci1kis empedansi

Cunku birden fazla kuvvetlendirici ard arda baglandiginda bu
parametreler farkli katlar arasindaki iliskinin bir ol¢titii olmaktadir.

Ornegin iki kat arka arkaya baglandiginda ikinci katin giris direnci
diistik olursa birinci kattan akim ceker ve birinci katin kazancini
disurur. Bu yuzden kuvvetlendiricilerin yuksek giris direnci ve
dusuk cikis direnci saglamasi istenir.




GIRIS

Ortak Source’lu kuvvetlendiriciler Ortak Gate’li kuvvetlendiriciler
* en yuksek gli¢c kazanci * duistik giris direnci
* en ¢ok kullanilan devre yapis1 ¢ buyuk cikis direnci

Ortak Drain’li kuvvetlendiriciler
* yuksek giris empedansi

* kiicuk cikis empedansi

* buffer gibi kullanilabilirler
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Max=50 mV Max=72.164 mV
2 - output

time step =5 us




Max=925.902 mV t=14333s
SRR LS M UL I time step = 5 ps




